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II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Новий інформаційно-комунікаційний сенсор неруйнуючого контролю нано-,
мікроелектронних та інших пристроїв на основі оригінального неідеального гетеропереходу.

Початок етапу: 01.2013

Закінчення етапу: 12.2014

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Одеський національний
університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: (048) 731-71-51, 731-71-51

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження
та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 249.156



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Новий інформаційно-комунікаційний сенсор неруйнуючого контролю нано-, мікроелектронних та інших
пристроїв на основі оригінального неідеального гетеропереходу.

Назва роботи англійською:
New information and communication sensor of nano-, microelectronic and other devices nondestructive testing
based on the original non-ideal heterojunction.

Реферат українською:
Розроблено новий інформаційно-комунікаційний сенсор неруйнуючого контролю нано-, мікроелектронних
та інших пристроїв на основі оригінального неідеального гетеропереходу. Властивості та показники
розробленого сенсору, що визначають його перевагу над вітчизняними та зарубіжними аналогами є такими:
можливість одночасної роботи сенсору в рентгенівському та оптичному діапазоні, можливість внутрішнього
підсилення, спроможність довготривалого накопичення та зберігання інформації

Реферат англійською:
The new information and communication sensor of nano-, microelectronic and other devices nondestructive
testing based on the original non-ideal heterojunction. Properties of the developed sensor, determining its
advantage over domestic and foreign analogs are: the simultaneous operation of the sensor in the X-ray and
optical wavelengths possibility, the internal force ability, long-term accumulation and storage of information.

Індекс УДК: 656, 621.315.592

Коди тематичних рубрик: 73.01

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Борщак Віталій Анатолійович

Науковий ступінь:
Вчене звання:
Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:



VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Новий інформаційно-комунікаційний сенсор неруйнуючого контролю нано-,
мікроелектронних та інших пристроїв на основі оригінального неідеального гетеропереходу.

Назва НТП англійською: New information and communication sensor of nano-, microelectronic and other
devices nondestructive testing based on the original non-ideal heterojunction.

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
Галузь застосування: Приладобудування, сенсорна мікроелектроніка

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Розроблено новий інформаційно-комунікаційний сенсор неруйнуючого контролю нано-,
мікроелектронних та інших пристроїв на основі оригінального неідеального гетеропереходу. Отримані
вперше дані, які не мають світових аналогів - для визначення оптимальної методики одержання базового
шару в сенсорах на базі неідеального гетеропереходу можливість застосування методу конфокальної
мікроскопії .

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: ----

Закінчення етапу:
Споживачі продукції: ВНЗ, сенсорна мікроелектроніка, приладобудування

Перспективні ринки: Україна, Білорусь

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 300

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обгрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 0
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація: за договором
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Bechelany, Arunas Ramanavicius, Donats Erts, Valentyn Smyntyna and Philipe Miele // physica status solidi (c),
(2014) DOI: 10.1002/pssc.201300607 15 Application of Room Temperature Photoluminescence From ZnO Nano-
rods for Salmonella Detection / Roman Viter, Volodymyr Khranovskyy, Nikolay Starodub, Yulia Ogorodniichuk,
Sergey Gevelyuk, Zanda Gertnere, Nicolay Poletaev, Rositza Yakimova, Donats Erts, Valentyn Smyntyna and
Arnolds Ubelis // IEEE Sensors Journal, 14(6) (2014) 2028-2034. 16. Tuning Optical Properties of Al2O3ZnO
Nanolaminates Synthesized by Atomic Layer Deposition / Adib Abou Chaaya, Roman Viter, Ieva
Baleviciute,Mikhael Bechelany, Arunas Ramanavicius, Zanda Gertnere , Donats Erts, Valentyn Smyntyna and
Philippe Miele // J. Phys. Chem. C, 118 (7) (2014) 3811-3819
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Балабан Андрій Петрович

Лепіх Ярослав Ілліч

Сминтина Валентин Андрійович
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Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності


